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PROBLEMA # 1 (20 p)

+8v 0
En el circuito mostrado:
R2 §1k
0 a) Calcule las corrientes 11 e 12
L
D1 A (14p).
- I, " b) Calcule el voltaje sobre R4 (6p).
é +8v
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oW K——WV—=0" considere: D1y D2 Vp=0.7V
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PROBLEMA # 2 (20 p)

+20v

Para el circuito mostrado considere:

O
|
Ql: Vege=0.6V , [3:50
R2 1k

Q1 a) Calcule las corrientes de base, emisor y
L colector del transistor Q1 (11p).
N b) Calcule el voltaje colector emisor de Q1(5p).
c) Indique en que region de operacion se
encuentra el transistor (4p).

R1 §47k




PROBLEMA # 3 (20 p)

R4

100k

Para el circuito mostrado considere OPAMPSs de caracteristicas ideales
a) Calcule una expresion literal de Vo en términos de V1 (8p)

b) SiVi=2YV, calcule V1y Vo (6p)
c) SiVi=1V,calcule V1y Vo (6p)

PROBLEMA # 4 (20 p)

Vo
+ ANV~ Para el circuito mostrado:
RL = 120 Ohm
: X1l: Vp=3V
Vi 1 D
120Vrms
60Hz

= VGK  Sja =35 grafique Vi, Vo y VGK, calcule
Vo (DC) y la potencia en RL

PREGUNTA (10 p)

Explique el funcionamiento del circuito integrado 555, detallando:
a) Explicacion del Diagrama de bloques interno
b) Principales aplicaciones y sus diferencias.



